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Он вырос в самые тяжёлые для нашей пре�
красной Родины 20�30�е годы. Как

сын военного, переменил много мест житель�
ства, но школу посчастливилось закончить в
Ленинграде. Отсюда же в 1941 году, досроч�
но защитив диплом в Ленинградском поли�
техническом институте, добровольцем ушёл
на фронт. Сражался в рядах морской пехоты
на знаменитом Ораниенбаумском пятачке. В
1943 он уже командовал отрядом разведчи�
ков морской пехоты и неоднократно совер�
шал дерзкие вылазки в тыл врага. В одной
из боевых операций был тяжело ранен. Гос�
питали, операции, больничные койки. И так
несколько лет.

Как только позволило здоровье, Анато�
лий Васильевич поступает в аспирантуру
знаменитого Физического института им.
П.Н. Лебедева, которую блестяще заканчи�
вает в 1948 году. Несмотря на очень заман�
чивые перспективы в развитии керамичес�
ких пьезоэлектриков, которые он показал в
своей диссертации, по поручению тогдаш�
него директора ФИАНа (одновременно Пре�
зидента АН СССР) С.И. Вавилова переклю�
чился на исследования полупроводников.
Совместно с группой таких же энтузиастов
нового направления в лаборатории акаде�
мика Б.М. Вула были выращены первые мо�
нокристаллы германия и проведены первые
исследования его свойств. Затем был изго�
товлен первый в нашей стране транзистор.
(Как бы в подарок ко дню рождения в фев�
ральском номере «Вестника РАН» опубли�
кована статья В.М.Березовской «ФИАН —
создатель первого российского транзисто�
ра», где подробно излагается роль А.В. Ржа�
нова в этом событии). С тех пор научные ин�
тересы А.В. Ржанова навсегда связаны с по�
лупроводниками.

В 1962 году по приглашению академика
М.А. Лаврентьева он с группой сотрудников
переезжает в новосибирский Академгородок,
где по постановлению Совета министров
СССР организует Институт физики твёрдого
тела и полупроводниковой электроники ( пос�
ле объединения в 1964 году с Институтом ра�
диоэлектроники — Институт физики полу�
проводников). Надо отметить, что в это вре�
мя Анатолий Васильевич, кроме работы в
ФИАН, занимал пост Учёного секретаря Го�
сударственного Комитета СМ СССР по коор�

Глубокоуважаемый
Борис Михайлович!
Томский научный центр СО РАН сердеч�

но поздравляет Вас со знаменательным
юбилеем — 70�летием со дня рождения!
Практически ко всему, сделанному Вами
в науке и практике, применимо слово
«первый». На основе разработанных Вами
импульсных генераторов были созданы
первый сильноточный ускоритель элект�
ронов, первые отечественные сверхмощ�
ные импульсные газовые лазеры, первый
импульсный генератор с индуктивным на�
копителем энергии и плазменным преры�
вателем тока.

Ваш труд позволяет России быть миро�
вым лидером в импульсной энергетике. Том�
ские ученые гордятся тем, что идеи, кото�
рые рождаются в кабинете академика Ко�

Дорогой Борис Михайлович!
Президиум Сибирского отделения Рос�

сийской академии наук и Объединенный уче�
ный совет по физико�техническим наукам СО
РАН сердечно поздравляют Вас со славным
юбилеем!

Весь мир знает Вас как одного из выда�
ющихся ученых в области импульсной энер�
гетики. Вами были заложены основы нового
научного направления — физики и техники
генерирования мощных электрических им�
пульсов и созданы сверхмощные электрофи�
зические установки национального и между�
народного масштабов.

Мировая известность Института сильно�
точной электроники СО РАН во многом свя�
зана с Вашими работами, где под Вашим
руководством созданы: первый отечествен�
ный ускоритель электронов, первые отече�
ственные сверхмощные газовые лазеры,
первый импульсный генератор с индуктив�
ным накопителем энергии и плазменным
прерывателем тока. При непосредственном
Вашем участии и консультациях создаются
мощные импульсные генераторы, в том чис�
ле мультитераваттный импульсный генера�
тор ГИТ�12.

Сегодня Вы — один из ведущих россий�
ских физиков — совместно с сотрудниками
Института совершенствуете и создаете но�
вые источники питания для мощных импуль�
сных твердотельных лазеров, предназначен�
ных для использования в системе лазерного
инерциального термоядерного синтеза.
Вами разработана новая концепция постро�
ения сверхмощных импульсных генераторов
на основе линейного трансформатора, позво�
лившая радикально увеличить удельный
энергозапас генераторов и упростить их
строительство.

Ваши научные заслуги отмечены Государ�
ственными премиями СССР и РФ, Междуна�
родной премией им. Эрвина Маркса. За зас�
луги в развитии отечественной науки и вос�
питании научных кадров Вы награждены ор�

денами: Дружбы народов, Почета, «За зас�
луги перед Отечеством» IV степени.

Вы и сейчас продолжаете вести интен�
сивную и плодотворную работу. Ваш живой
интерес к науке, громадный опыт, интуиция
и целеустремленность в решении сложней�
ших научных задач служат примером и при�
влекают к Вам молодых исследователей.

Мы от всей души поздравляем Вас, до�
рогой Борис Михайлович, с юбилеем, ис�
кренне желаем Вам здоровья, творческого
долголетия, продолжения активной трудовой
деятельности на благо нашей Родины!

К 70�летию
академика Б.М. Ковальчука

Председатель Сибирского отделения РАН
академик А.Л. Асеев

Главный ученый секретарь СО РАН
чл.�корр. РАН Н.З. Ляхов

Председатель ОУС по физико�техническим
наукам СО РАН академик А.Н. Скринский

вальчука, в томском Академгородке, с высо�
чайшим вниманием воспринимаются во
всех странах, где разработки в области со�
временной энергетики являются приори�
тетными. Ваш авторитет в мировом науч�
ном сообществе настолько высок, что ни
один из крупных проектов в мире по созда�
нию импульсных генераторов не обходится
без Вашего участия или консультаций.

Стремление к творчеству, присущее ис�
тинному ученому, целеустремленность и на�
стойчивость в достижении поставленных це�
лей являются Вашими жизненными прин�
ципами.

В день славного юбилея желаем Вам
творческого долголетия, крепкого сибирс�
кого здоровья, благополучия, новых свер�
шений и открытий!

Президиум ТНЦ СО РАН

динации научных работ.
После переезда в Сибирское отделение

за относительно короткое время был создан
коллектив учёных и инженеров, способных
выполнять глубокие фундаментальные и при�
кладные исследования. В числе таких раз�
работок можно упомянуть энергонезависи�
мые матричные элементы памяти, различ�
ные приборы и устройства СВЧ�электрони�
ки и фотоприёмные устройства от видимого
до дальнего инфракрасного диапазона спек�
тра излучения. Причём эти разработки ис�
пользовались не только полупроводниковы�
ми предприятиями Новосибирска, но и дру�
гими ведущими производителями полупро�
водниковых приборов по всей стране.

Анатолий Васильевич много сил отдавал
воспитанию молодых кадров. Он руководил
многочисленными аспирантами, организо�
вал в НГУ кафедру физики полупроводников.
Его лекции по физике поверхности полупро�
водников, прочитанные в НГУ и изданные
затем в виде учебных пособий, его моногра�
фии до сих пор помогают молодёжи разби�
раться в этом сложном разделе физики по�
лупроводников. В числе его учеников сейчас
уже насчитывается один академик и четыре
члена корреспондента, десятки докторов и
кандидатов наук.

Плодотворную научную работу А.В. Ржа�
нов успешно сочетал с научно�организаци�
онной деятельностью. Долгое время он яв�
лялся заместителем председателя Сибирс�
кого отделения АН ССССР, зам. председате�
ля Научного совета по физике и химии полу�
проводников, главным редактором журнала
«Микроэлектроника», председателем комис�
сии по элементной базе Комитета по вычис�
лительной технике АН СССР. В течение мно�
гих лет представлял нашу страну в Междуна�
родном вакуумном союзе. За мужество и ге�
роизм, проявленные на фронте, он был на�
граждён боевыми орденами и медалями. За
заслуги в мирное время — орденами Лени�
на, Трудового Красного Знамени, Октябрьс�
кой Революции.

Он был очень добрым человеком, без ог�
лядки кидался на защиту своих сотрудников
и друзей, попавших в беду. Бескомпромисс�
но боролся с возникающими на сложном пути
руководителя недобросовестностью, нечес�
тностью и другими жизненными неприятно�
стями, проявляя все качества отважного ко�
мандира�разведчика, приобретённые им в
боевых условиях на фронте.

Анатолий Васильевич любил жизнь во
всех её проявлениях. На своём катере он
объездил Обское водохранилище и спускал�
ся далеко вниз по Оби. Исходил с ружьём
большую часть Новосибирской области.
Азартно спорил не только на научные темы,
но и по поводу проблем литературы, музыки,
истории, живописи. И почти всегда одержи�
вал верх в возникающих дискуссиях благо�
даря своей широчайшей эрудиции в самых
разных областях человеческой деятельнос�
ти. Его с полным основанием можно было
назвать одним из немногих энциклопедичес�
ки образованных людей нашего времени.

Он очень любил свою семью — жену, де�
тей и особенно внуков, которым отдавал в
последние годы своей жизни большую часть
времени.

Хочется закончить это краткое воспоми�
нание об Анатолии Васильевиче Ржанове
словами поэта:

«Не говори с тоской — их нет, но с благо�
дарностию: БЫЛИ!»

А.Л.Асеев, И.Г.Неизвестный

Сын Отечества
9 апреля 2010 года Анатолию Васильевичу Ржанову исполнилось бы
90 лет. Хотя и говорят, что время лечит, но до сих пор трудно и боль�
но говорить о том, что с нами нет Анатолия Васильевича — прекрас�
ного Человека, Солдата Великой Отечественной войны, академика.

Государственное образовательное
учреждение высшего профессиональ�
ного образования Новосибирский госу�
дарственный университет, физический
факультет объявляет выборы на замещение
вакантных должностей: заведующего кафед�
рой физики полупроводников; заведующе�
го кафедрой общей физики. Требования:
ученая степень или ученое звание; квали�
фицированный специалист соответствую�
щего профиля; научный или научно�педа�
гогический стаж — не менее 5 лет. Срок
подачи документов — один месяц со дня
опубликования объявления. Документы на�
правлять по адресу: 630090, г. Новоси�
бирск, ул. Пирогова, 2. Справки по тел.: 330�
09�55 (управление кадров).

Факультет естественных наук Ново�
сибирского государственного универси�
тета объявляет конкурс на замещение ва�

кантных должностей: кафедра химии окру�
жающей среды: заведующий кафедрой, про�
фессор — 1, доцент — 2; кафедра катализа и
адсорбции: доцент — 1, ассистент — 1; ка�
федра общей химии: профессор — 1, асси�
стент — 3; кафедра органической химии:
доцент — 1; кафедра молекулярной биоло�
гии: старший преподаватель —  1, ассис�
тент — 1; кафедра физической химии: ас�
систент — 1; кафедра аналитической химии:
доцент — 1; кафедра цитологии и генетики:
профессор — 1, старший преподаватель — 1;
кафедра общей биологии и экологии: стар�
ший преподаватель — 4; кафедра инфор�
мационной биологии: старший преподава�
тель — 2. Срок подачи документов для учас�
тия в конкурсе — не позднее одного месяца
со дня опубликования объявления. Докумен�
ты подавать по адресу: 630090, г. Новоси�
бирск, ул. Пирогова 2, ФЕН НГУ; тел.: 339�
41�88, 339�41�92.

Конкурс

Симпозиум «Интеграция археологи�
ческих и этнографических исследо�

ваний», посвященный 80�летию со дня рож�
дения Павла Ивановича Пучкова и 80�летию
со дня рождения Альфреда Хасановича Ха�
ликова, будет проходить с 6 по 8 октября
2010 г. в г. Казани.

Основные направления работы симпози�
ума:

— зтноархеологические исследования:
теория, источники, методика;

— историографические аспекты взаимо�
действия археологии и этнографии;

— научные результаты конкретных работ
в области интеграции археологии и этног�
рафии;

— связи археологии и этнографии с гу�
манитарными и естественными науками.

В рамках симпозиума планируется про�
ведение семинара «Проблемы изучения и
реконструкции костюма традиционных куль�
тур».

Бюро оргкомитета XVIII международного
научного симпозиум «Интеграция археоло�
гических и этнографических исследований»:

председатели оргкомитета — д.и.н., про�
фессор Николай Аркадьевич Томилов (Рос�
сия, Омск), д.и.н. Рафаиль Сибгатович Ха�
кимов (Россия, Казань);

заместители председателя оргкомитета
— к.соц.н., доцент Г.Ф. Габдрахманова (Рос�
сия, Казань), к.и.н., доцент С.Н. Корусенко
(Россия, Омск);

ученые секретари оргкомитета — к.и.н.,
доцент М.Л. Бережнова (Россия, Омск), к.и.н.,
доцент А.Г.Ситдиков (Россия, Казань).

В состав оргкомитета симпозиума вош�
ли ученые: д.и.н., профессор С.И. Ажигали
(Казахстан, Алматы), академик А.П. Деревян�
ко (Россия, Москва, Новосибирск), академик
В.И. Молодин (Россия, Новосибирск), д.и.н.,
профессор Д.Г. Савинов (Россия, Санкт�Пе�
тербург), д.и.н., профессор Е.В. Смынтына
(Украина, Одесса), д.и.н., профессор Ю.С.
Худяков (Россия, Новосибирск), д.и.н., про�
фессор Л.А. Чиндина (Россия, Томск), к.и.н.
С.В. Суслова (Россия, Казань), к.и.н. А.А. Чи�
жевский (Россия, Казань), к.и.н. Д.Ф. Фай�
зуллина (Россия, Казань) и др.

Для участия в работе симпозиума необ�
ходимо до 10 мая 2010 г. подать заявку с ука�
занием темы выступления, сведений об ав�
торе (фамилия, имя, отчество полностью, ме�
сто работы, должность, ученая степень и зва�
ние, рабочий и домашний адреса, телефоны,
e�mail) и до 15 июня прислать в оргкомитет
материалы для публикации в сборнике.

Языки симпозиума — английский, рус�
ский.

Заявки и статьи в электронном варианте
просим высылать в оргкомитет по адресу:
integracia2010@mail.ru (основной адрес для
связи).

В случае невозможности представить
электронный вариант по электронной почте,
просим выслать его на диске, дискете или в
бумажном варианте по адресу: 644077,
Омск�77, ул. Андрианова 28, Омский филиал
Института археологии и этнографии СО РАН,
Светлане Николаевне Корусенко.

Телефоны для связи: (3812) 67�33�35,
67�05�15, fax: (3812) 22�46�08.

XVIII международный научный
симпозиум этноархеологов
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